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Procedeu de obţinere a zonelor nanostructurale semiconductoare care include depunerea pe una din feţele unui 
cristal semiconductor a unei măşti cu o porţiune deschisă, corodarea electrochimică la anodizare într-o soluţie 
electrolitică şi înlăturarea măştii, caracterizat prin aceea că în calitate de soluţie electrolitică se utilizează soluţia 
apoasă de NaCl. 


